


























专利名称(译) 薄膜晶体管阵列基板和具有该基板的液晶显示面板

公开(公告)号 US8264651 公开(公告)日 2012-09-11

申请号 US12/182854 申请日 2008-07-30

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHO SEON AH
SOHN JI WON
DO HEE WOOK
NA JUN HEE

发明人 CHO, SEON-AH
SOHN, JI-WON
DO, HEE-WOOK
NA, JUN-HEE

IPC分类号 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/133707 G02F2001/134354 G02F2001/134345

优先权 1020070081818 2007-08-14 KR

其他公开文献 US20090046233A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种TFT阵列，包括衬底，形成在衬底上的栅极线，栅极线沿第
一方向延伸;数据线与栅极线绝缘，数据线沿与第一方向不同的第二方向
延伸并与栅极线交叉;像素，位于栅极线和数据线的交叉点附近，其中像
素包括第一像素电极部分，第一像素电极部分包括多个间隔开的第一电
极线，第一像素电极部分具有耦合到第一电极的相关TFT部分，第二像
素电极部分，包括多个间隔开的第二电极线，第二像素电极部分与第一
像素电极部分电容耦合，其中第一像素电极部分的每个第一电极线的宽
度窄于第二像素电极部分的每条第二电极线的宽度，第一像素电极部分
的相邻第一电极线之间的间隔小于第二像素电极部分的相邻第二电极线
之间的间隔。
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